Merkblatt zu Transistorparametern

H-Matrix Darstellung:
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als Gleichungen:

uBE = h11*iB + h12*uCE
iC = h21*iB + h22*uCE

Vierpol Admittanzmatrix (Y-Matrix):
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als Gleichungen:

iB = 1/rBE*uBE + Sr*uCE
iC = S*uBE + 1/rCE*uCE

Äquivalenzen:

ß
hfe
h21
Kleinsignal-Stromverstärkung
Small Signal Current Gain

rBE
hie
h11
Eingangswiderstand
Input Impedance

1/rCE
hoe
h22
Ausgangsadmittanz
Output Admittance

Ar
DU
hre
h12
Spannungsrückwirkung,

Durchgriff
Reverse Voltage Ratio

B
hFE

Gleichstromverstärkung
DC Current Gain

Die Spannungsrückwirkung ist nahezu Null und damit vernachlässigbar

Umrechnungen:


[image: image5.wmf]C

T

BE

T

C

11

21

BE

I

U

ß

r

U

I

h

h

r

ß

S

×

=

Þ

=

=

=

 (UT beträgt bei Raumtemperatur 25,5mV)
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Kleinsignalparameter aus Kennlinien:
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Wenn rCE für einen Arbeitspunkt bekannt ist, läßt sich aus 


[image: image11.wmf]C

Y

CE

I

U

r

=


die Early- Spannung UY (Konstante) bestimmen. Hieraus läßt sich wiederum für andere Arbeitspunkte der Wert für rCE bestimmen.

Ähnliches läßt sich für durchführen. Es gilt: 
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Somit kann die Konstante m für einen Arbeitspunkt bei Kenntnis von rBE und IB ermittelt werden und für einen anderen Arbeitspunkt wiederum rBE bestimmt werden.

Frequenzverhalten:

fT = ß0 * fG
Merkblätter EBG, Prof. Dr.-Ing. Günter Schmitz
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